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MBR10100CT - MBR10200CT 

Выпрямительный диод Шоттки 

■ ОСОБЕННОСТИ: ■ Габаритные размеры и маркировка
●

● 

Высокие возможности импульсного прямого тока
Низкие потери мощности, высокая эффективность

● Io 10.0A
● VRRM 100-200В

■ Применение
● Высокая скорость переключения

■ Предельные значения (абсолютные максимальные значения)
MBR 

10100CT 10150CT 10200CT
VRRM В 100 150 200

Io A 10

IFSM A 100

Ток в квадрате времени I2t 
1мсек≤t＜8.3мсек Tj=25℃,
на один диод 41

Tstg ℃ -55 ~ +150

Tj ℃

Режим постоянного тока вперед 
без обратного смещения, T ≤1 ч 
(Рис.  )① -55 ~ +150

■

Максимальное значение

MBR
10100CT 10150CT 10200CT

VFM В I FM =5.0A 0.85 0.9 0.95.

IRRM1

мA VRM =VRRM 
Ta=25℃  0.1

IRRM2 Ta=100℃ 20 

RθJ-C ℃/Вт Между переходом и корпусом 2.0

■ Примечание
① Соответствует требованию IEC 61215 Ed. тепловое испытание 2 диодов

TO-220AB

.429(10.9)
Макс

.17(4.31)
.131(3.34)

DIA .055(1.40)
.045(1.14)
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.084(2.14)

1   2    3

.129(3.27)

.087(2.22)
.61(15.5)
.571(14.5)

.176(4.46)

.124(3.16)

.037(0.94)

.027(0.68)

.576(14.62)

.514(13.06)

Вывод 1
Вывод 2

Корпус

.121(3.07)

.079(2.01)
.121(3.07)
.079(2.01)

COMPLIANT 

RoHS

Вывод 3

A2сек

Параметр Обозна
чение 

Ед.
измер

Условие 
тестирования 

Максимальное пиковое импульсное 
обратное напряжение 

Средний прямой ток 
60Гц половина синусоидальной 
волны, резистивная нагрузка, Tс 
(Рис.1) 

Импульсный (неповторяющийся) 
прямой ток 60Гц синусоида, 1 цикл , Ta =25℃ 

Температура перехода 

Температура хранения 

Электрические характеристики (Ta=25℃ если не указано иное)

Пиковое прямое 
напряжение 

Пиковый обратный ток 

Тепловое сопротивление 
(Типичное) 

Параметр Обозна
чение 

Ед.
измер

Условие 
тестирования 

Размеры в дюймах и (мм) 

tria
tro
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MBR10100CT THRU MBR10200CT 

■
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Графики характеристик (типовые)

Рис.3 - Типичная прямая характеристика

Рис.1 - График снижения выходного тока
Рис.2 - Максимальный неповторяющийся 

пиковый ударный прямой ток

Число циклов при 60Гц

Рис.4  - Типичная обратная характеристика

Процент от номинального обратного напряжения,(%) 

8.3 мсек одна 
половина 
синусоиды
JEDEC метод
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